<50E650N®

P 5
DF58-M-2CNT-PIL-24-30050002532
ks S, 25

PR

iz kb T BORHCR F 238 38 ik 8. S S 5 B 524VDC.
AR AR T PEIE B A

AP ELEDHERAT 20 Al 2R BEHIE AT IEH OB IR .
VIR R Gz < IR

i &4 IP20,
2 A E
HARBAE

77 R

3D

FBEER
B4 28 IP20
TARIRE -25...60°C
IR -40...85C
HISH i 5...95%RH(1 ¥4 #t)

B SR
EEREROR B N/ g PUSH-INzU 2 31+
R K 8~10mm
GRTTH DIN-35%! %),

BiARfE B



RGBT <100mA

I FNTR TS 1Mhz
T BB AR A Yes
TR ZA] A, ushiRi, HARARS EAHLA i
PR 32 Bit
TAEHE 24V DC +20 %/ -15 %
KR +1 pulse
JEUE I [A] AIECE, 0.01to1ms
[(EXprEa 59037 2 HRE B
WIEH R 2
N 4-25iH] | 2-2h
LIPNERENES 24V DC
L E P NN 20 Byte
LPNEREE S B UGS 2RAB B kb5 A1{E 5
UFRER
[ERIZ e
s 30050002532
e FLARL 1
BMT SRR 1

PmER R Ea3) 60g



	总览
	产品信息
	产品优势
	产品认证
	技术数据
	产品图表
	3D模型
	环境要求
	接线参数
	技术信息
	附件
	商业数据

